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Dioda v nepropustném — zavérném sm éru

P N Pfipojenim zaporného polu napéti
na polovodi¢ typu P a kladného na
N je PN prechod polarizovan
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v zavérném sm éru:

¢ diry v polovodici P jsou zapornym
| napétim pfitahovany k ANODE
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Fvemy smér Diodou protéka nepatrny zavérmy
proud minoritnich nosi¢u




VA charakteristika diody
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Zavérny sm ér se oznacuje
indexem R (Reverse)
napéti Ug

Ugg - prarazné

Urgw - Opakovatelné (pfi 50Hz)

pruraz
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VA — charakteristika diody
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Material diody a typ PN pfechodu rozhoduje o prahovém
(difaznim) napéti, kdy diodou za¢ina protékat proud
VA — charakteristika diody
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Vlastnosti a parametry diod
Zakladni vlastnosti je propustnost proudu pouze v jednom sméru

Propustny sm ér se oznacuje indexem F (Forward)
proud I max. pfipustna hodnota I,
napéti Ue Ubytek pfi Iy Uem

Zavérny sm ér se oznacuje indexem R (Reverse)

napeéti Ur
prarazné Ugr
opakovatelné (pfi 50Hz)  Uggy
trvalé pracovni Urwm

P# prekro¢eni dovoleného Uy nebo I, dochazi k trvalému
zniceni diody - prdrazu nasledné mdze dojit k preruseni diody
U originalniho anglického znacgeni je U nahrazeno V Vg

Rozdily mezi k femikovou a germaniovou diodou
germaniova: k Ffemikova:

Prahové napéti U,
Typicky ubytek napéti 0,3 az 0,4V go,7v

Zavérné napéti  Ugg 30 az 100V 100V az 6kV
Propustny proud I, 30az100mA aZ 1000A
Zaveérny proud I HA pA

Germaniové diody se dnes pouZzivaji pouze ve
vysokofrekvecnich zafizenich

Rozdéleni diod

Podle materiélu:
» germaniové - mensi prahové i zavérné napéti
> kremikové
Podle konstrukce:
> hrotové — mensi kapacita pfechodu =VF technika
> plosné
Podle pouZiti:
» usmérnovaci
» stabiliza éni — vyuziva nedestruktivni praraz v zavémém
smeéru, kdy se pfi zméné proudu témef neméni napéti
» kapacitni (varikapy) - napétim se méni kapacita
prechodu
» fotodiody - prevadi svételné zafeni na el. napéti a proud
» LED diody - pfevadi el. proud na svételné zareni




Schottkyho dioda

—

« ploSna dioda s pfechodem kov-polovodi¢

e v propustném sméru ma mensi Ubytek napéti
0,3 az 0,4V = mensi ztraty

e z&avérné napéti je malé 020V

Uziti: - usmérnovaci dioda napdjecich zdroju
malého napéti — napf. PC

Zenerova dioda >

¢ Pfi prekroceni urcitého napéti

propustny dochazi v zavérném sméru

smer k prudkému narGstu proudu

— napéti na diodé se témér
neméni

Rozsah stabilizacnich napéti
2,2 az 200V

Ztratovy vykon az 5W
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smér
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Pouziti v zav érném sm éru pro:

— stabilizaci napéti napéjecich zdroju

— omezeni napéti na vstupech a vystupech
elektronickych obvodu

Zapojeni stabilizatoru nap éti
se Zenerovou diodou
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« stabilizace je ztratova — Ubytek napéti na rezistoru
Ug=R.I;

« nejvétsi proud protéka diodou neni-li obvod zatizen

« stabilizator je zkratuvzdorny




Kapacitni dioda jz ﬂz

T
« ploSna kifemikova dioda, ktera vyuziva zmény kapacity
PN pfechodu v zavislosti na pfilozeném napéti
« nejvétsi kapacitu ma dioda tésné pod prahovym
napétim, kdy je oblast PN pfechodu bez naboje nejuzsi
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LED dioda 7

» prochazejici proud emituje svételné zareni
 barva svétla je dana materialem polovodice
« typickd max. hodnota proudu = 2 a 20mA

Uziti:
— signalizace — soucast zobrazovacich jednotek —
matice LED, u barevnych 3 barvy Red, , Blue
— osv étleni

—5x vetsi uginnost nez Zarovka a 50x delSi Zivotnost
—malé vykony — v fadu mW — svitivost nékolik cd
—Uzky kuzel — max. do 10 °
Laserova dioda - dioda s bodovym svétlem a velkou
hustotou vykonu — uziva se pro zdznam a prenos dat a

VA — charakteristika LED diody

T 7 T I~ Prahové napéti LED
podle barev:

¢ervena 01,5V
zlutd 01,65V

— ILIA

modra 03,2V

—=Ur VI




Zapojeni LED diody

* zavérné napéti je velmi malé 3 az 5V

« ve stfidavych obvodech se do série zapojuje druha ,bézna“—
ochranné dioda

« proud diodou se omezuje rezistorem
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« opadajici svételné zareni vytvori na PN pfechodu napéti
* napéti je zavislé na intenzité zafeni — pro Si je max.
necelych 500mV — proud max. desitky mA
UZiti:
— snimace svétla — hlavné v neviditelné oblasti
infraerveného zéreni — infrasnimace
— zdroje elektrické energie — fotovoltaické ¢lanky —
sérioparalelnim fazenim se dosahuje vétSich napéti a

proudd — podle technologie je vykon od 50 do
220W/m?




